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摘要(译)

一种半穿透半反射型(transflective)液晶显示装置，其具有多个像素
(pixels)，每一像素具有多个彩色子像素(sub-pixel)，每一子像素具有一
与第一充电储存电容值相关联的穿透区以及一与第二充电储存电容值相
关联的反射区。在子像素中，数据线、第一栅极线、第二栅极线以及共
通线(commonline)被用来控制与其子像素相关联的液晶层上的工作电
压。而第一栅极线与第二栅极线被分别设定在第一状态(state)以及第二
状态。依据栅极线的状态，可以控制第一充电储存电容值与第二充电储
存电容值的比率。其中第二充电储存电容值由两个并联的电容器所提
供，其通过一依据栅极线状态来作开关的开关组件(switchingelement)。
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